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システムリセット IC
Monolithic IC IC-PST86XX Series

　本Ｉ C は、さまざまな CPU システムやその他のロジックシステムにおいて、電源投入時や電源瞬断時に電源電圧を
検出しシステムにリセットをかける IC です。
　検出電圧精度± 1 .0％、超低消費電流 0 .25μA typ. を実現しており、小型の L i-ion, Li-pol のバッテリー
検出等にもより適しています。IC-PST86XX は、IC-P ST82XX のピンコンパチです。

概要

（１）電源電圧定格
（２）検出電圧精度
（３）低消費電流
（４）動作電圧範囲
（５）動作温度範囲
（６）検出電圧ランク
（７）検出電圧温度係数
（８）出力形式

7V
± 1.0％ max.
0.25μA typ.
0.95V ～ 6.5V
ー40℃～ +105℃
1.2V ～ 5.2V（0.1V step)
± 100ppm/℃ typ.
オープンドレインのみ

特長

SOT-25A
SC-82ABA
SC-82ABB

（１）CPU、MPU のリセット回路
（２）ロジック回路のリセット回路
（３）バッテリー電圧チェック回路
（４）バックアップ回路の切り替え回路
（５）レベル検出回路

パッケージ

用途
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ブロック図
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端子接続図
■ SOT-25A

■ SC-82ABA、SC-82ABB

5

4

1

1

2 3

2

4

3

端子No. 端子名称
1 OUT
2 VDD
3 GND
4 N.C
5 N.C

端子 No. 端子名称
1 OUT
2 VDD

3 GND
4 N.C
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端子説明

■ SOT-25A

■ SC-82ABA、SC-82ABB

端子 No. 端子名 機能 等価回路

1 OUT リセット信号出力端子

4．ブロック図参照

2 VDD 電源端子 / 電圧検出端子

3 GND GND 端子

4 N.C. 無接続

5 N.C. 無接続

端子 No. 端子名 機能 等価回路

1 OUT リセット信号出力端子

4．ブロック図参照
2 VDD 電源端子 / 電圧検出端子

3 N.C. 無接続

4 GND GND 端子
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絶対最大定格

( 特記なき場合 / unless otherwise specified : Ta=25℃ , IN=5V )

項目 記号 定格 単位

動作温度 Topr ー40 ～ +105 ℃

動作電源電圧 VDD ー0.95 ～＋ 6.5 V

推奨動作条件

( 特記なき場合 / unless otherwise specified : Ta=25℃ , IN=5V )

項目 記号 最大 単位

電源電圧 VDDmax ー0.3 ～ +7.0 V

出力電圧 OUT ー0.3 ～ +7.0 V

入力電流 IDD 20 mA

出力電流 IOUT 20 mA

許容損失 PD 150 W

動作温度 Topr ー40 ～ +105 ℃

保存温度 Tstg ー65 ～ +150 ℃
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電気的特性
( 特記なき場合 / unless otherwise specified : Ta=25℃ )

項　　目 記　号 測定条件 ランク 最小 標準 最大 単位 測定回路

検出電圧 VTH
上段　Ta=+25℃

下段　Ta=ー40℃～ +85℃

8612
1.1880 1.2000 1.2120 

V 2

1.1700 - 1.2300 

8613
1.2870 1.3000 1.3130 
1.2675 - 1.3325 

8614
1.3860 1.4000 1.4140 
1.3650 - 1.4350 

8615
1.4850 1.5000 1.5150 
1.4625 - 1.5375 

8616
1.5840 1.6000 1.6160 
1.5600 - 1.6400 

8617
1.6830 1.7000 1.7170 
1.6575 - 1.7425 

8618
1.7820 1.8000 1.8180 
1.7550 - 1.8450 

8619
1.8810 1.9000 1.9190 
1.8525 - 1.9475 

8620
1.9800 2.0000 2.0200 
1.9500 - 2.0500 

8621
2.0790 2.1000 2.1210 
2.0475 - 2.1525 

8622
2.1780 2.2000 2.2220 
2.1450 - 2.2550 

8623
2.2770 2.3000 2.3230 
2.2425 - 2.3575 

8624
2.3760 2.4000 2.4240 
2.3400 - 2.4600 

8625
2.4750 2.5000 2.5250 
2.4375 - 2.5625 

8626
2.5740 2.6000 2.6260 
2.5350 - 2.6650 

8627
2.6730 2.7000 2.7270 
2.6325 - 2.7675 

8628
2.7720 2.8000 2.8280 
2.7300 - 2.8700 

8629
2.8710 2.9000 2.9290 
2.8275 - 2.9725 

8630
2.9700 3.0000 3.0300 
2.9250 - 3.0750 

8631
3.0690 3.1000 3.1310 
3.0225 - 3.1775 

8632
3.1680 3.2000 3.2320 
3.1200 - 3.2800 

8633
3.2670 3.3000 3.3330 
3.2175 - 3.3825 

8634
3.3660 3.4000 3.4340 
3.3150 - 3.4850 
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( 特記なき場合 / unless otherwise specified : Ta=25℃ )

項　　目 記　号 測定条件 ランク 最小 標準 最大 単位 測定回路

検出電圧 VTH
上段　Ta=+25℃

下段　Ta=ー40℃～ +85℃

8635
3.4650 3.5000 3.5350 

V 2

3.4125 - 3.5875 

8636
3.5640 3.6000 3.6360 
3.5100 - 3.6900 

8637
3.6630 3.7000 3.7370 
3.6075 - 3.7925 

8638
3.7620 3.8000 3.8380 
3.7050 - 3.8950 

8639
3.8610 3.9000 3.9390 
3.8025 - 3.9975 

8640
3.9600 4.0000 4.0400 
3.9000 - 4.1000 

8641
4.0590 4.1000 4.1410 
3.9975 - 4.2025 

8642
4.1580 4.2000 4.2420 
4.0950 - 4.3050 

8643
4.2570 4.3000 4.3430 
4.1925 - 4.4075 

8644
4.3560 4.4000 4.4440 
4.2900 - 4.5100 

8645
4.4550 4.5000 4.5450 
4.3875 - 4.6125 

8646
4.5540 4.6000 4.6460 
4.4850 - 4.7150 

8647
4.6530 4.7000 4.7470 
4.5825 - 4.8175 

8648
4.7520 4.8000 4.8480 
4.6800 - 4.9200 

8649
4.8510 4.9000 4.9490 
4.7775 - 5.0225 

8650
4.9500 5.0000 5.0500 
4.8750 - 5.1250 

8651
5.0490 5.1000 5.1510 
4.9725 - 5.2275 

8652
5.1480 5.2000 5.2520 
5.0700 - 5.3300 

4.9V
4.8755 4.9000 4.9245 
4.7775 - 5.0225 

5.0V
4.9750 5.0000 5.0250 
4.8750 - 5.1250 

5.1V
5.0745 5.1000 5.1255 
4.9725 - 5.2275 

5.2V
5.1740 5.2000 5.2260 
5.0700 - 5.3300 
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( 特記なき場合 / unless otherwise specified : Ta=25℃ )

項　　目 記　号 測定条件 ランク 最小 標準 最大 単位 測定回路

ヒステリシス電圧 Δ VTH
VDD=0V →

VTH+1V → 0V

8612 0.036 0.060 0.096 

V 2

8613 0.039 0.065 0.104 
8614 0.042 0.070 0.112 
8615 0.045 0.075 0.120 
8616 0.048 0.080 0.128 
8617 0.051 0.085 0.136 
8618 0.054 0.090 0.144 
8619 0.057 0.095 0.152 
8620 0.060 0.100 0.160 
8621 0.063 0.105 0.168 
8622 0.066 0.110 0.176 
8623 0.069 0.115 0.184 
8624 0.072 0.120 0.192 
8625 0.075 0.125 0.200 
8626 0.078 0.130 0.208 
8627 0.081 0.135 0.216 
8628 0.084 0.140 0.224 
8629 0.087 0.145 0.232 
8630 0.090 0.150 0.240 
8631 0.093 0.155 0.248 
8632 0.096 0.160 0.256 
8633 0.099 0.165 0.264 
8634 0.102 0.170 0.272 
8635 0.105 0.175 0.280 
8636 0.108 0.180 0.288 
8637 0.111 0.185 0.296 
8638 0.114 0.190 0.304 
8639 0.117 0.195 0.312 
8640 0.120 0.200 0.320 
8641 0.123 0.205 0.328 
8642 0.126 0.210 0.336 
8643 0.129 0.215 0.344 
8644 0.132 0.220 0.352 
8645 0.135 0.225 0.360 
8646 0.138 0.230 0.368 
8647 0.141 0.235 0.376 
8648 0.144 0.240 0.384 
8649 0.147 0.245 0.392 
8650 0.150 0.250 0.400 
8651 0.153 0.255 0.408 
8652 0.156 0.260 0.416 
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( 特記なき場合 / unless otherwise specified : Ta=25℃ )

項　　目 記　号 測定条件 ランク 最小 標準 最大 単位 測定回路

消費電流 IDD VDD=VTH+1V
8612 ～
  8652

－ 0.25 1.0 μ A 1

検出電圧温度係数 Δ VTH/℃ Ta=ー40℃～ +85℃
8612 ～
  8652

－ ± 100 － ppm/℃ 2

"L"伝達遅延時間
tPHL

VDD=VTH+0.3V
→ VTH-0.3V(Note2)

8612 ～
  8613

－ 15 100 μ s 4

VDD=VTH+0.4V
→ VTH-0.4V(Note2)

8614 ～
  8652

－ 15 100 μ s 4

"H"伝達遅延時間
tPLH

VDD=VTH-0.3V → VTH+0.3V
(Note2)

8612 ～
  8613

－ 15 100 μ s 4

VDD=VTH-0.4V → VTH+0.4V
(Note2)

8614 ～
  8652

－ 15 100 μ s 4

"L"出力電流

IOL1 VDD=0.95V, VDS=0.05V
8612 ～
  8652

0.01 0.10 －

mA 3
IOL2

VDD=1.2V, VDS=0.5V
VTH ≧ 1.3V

8613 ～
  8652

0.23 2.00 －

IOL3
VDD=2.4V, VDS=0.5V

VTH ≧ 2.5V
8625 ～
  8652

1.60 8.00 －

IOL4
VDD=3.6V, VDS=0.5V

VTH ≧ 3.7V
8637 ～
  8652

3.20 12.0 －

出力リーク電流 Ileak VDD=6.5V、OUT=6.5V
8612 ～
  8652

－ － 0.1 μ A 3

(Note1)　本 IC の製品出荷検査は常温 (Ta=25℃ ) でのみ実施しており、常温以外の仕様は設計保証となります。
(Note2)  この項目は、設計保証となります。
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測定回路例

（１） （2）

（3）

（4）

ISS

VIN

VDD

GND

PST
86XX

VIN

VDD

GND

OUT

470kΩ

PST
86XX

IOUTVIN

VDD

VDS

PST

GND

OUT
86XX

VIN

VDD

GND

OUT

470kΩ

PST
86XX

Input Voltage

GND

GND

tPHL tPLH

tPHL tPLH

100%

50%

GND

GND

100%

50%

VTH=1.2V,1.3V

VTH

VTH+0.3V

VTH-0.3V

VTH=1.4V~5.2V

VTH

VTH+0.4V

VTH-0.4V

Output Voltage

Input Voltage

Output Voltage
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タイミングチャート

VDD

V

tPLH

tPHL

OUT

V

VTH

t

VTH + VTH

VTH

t
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これらの回路は参考例として代表的な応用例を示したもので、実際にご使用する場合は、十分ご検討して使用
して頂くようお願いします。

これらの回路を使用した事に起因する事故或いは損害等につきましては、当社はその責を負いかねますのでご了承下
さい。

これらの回路を使用した事により、弊社または第三者の工業所有権に対する侵害が発生した場合、弊社はその
責を負いかねますのでご了承願います。

上図のように VIN に抵抗が入る回路の場合、発振する可能性がありますのでご注意下さい。
　IC-PST86XX の場合、15k Ω以下を推奨いたします。

応用回路例

Logic
System

VIN

VDD

VDD

Reset

GND

OUT

PST
86XX

VIN

VDD

GND

OUT

PST
86XX
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特性例（2.9V 品）
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”L” 出力電流 2　対　温度
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